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[57]申請專利範圍
1.　一種雜訊過濾電路，適用於一積體電路，包括：一解耦合單元，耦接至上述積體電路之
一電源接合墊，用以相應於位於上述積體電路之上述電源接合墊的來自一靜電放電事件

之一瞬變電壓，而產生一第一電流；以及一電流放大電路，耦接於上述解耦合單元以及

上述積體電路之上述電源接合墊，用以根據上述第一電流，從上述積體電路之上述電源

接合墊汲取出一第二電流，其中上述解耦合單元包括至少一二極體，其中上述二極體之

一接面電容形成一解耦合電容，用以解耦合位於上述積體電路之上述電源接合墊的上述

瞬變電壓。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之雜訊過濾電路，其中於上述靜電放電事件中，相應於位於
上述積體電路之上述電源接合墊的上述瞬變電壓，上述電流放大電路放大上述第一電流

以得到上述第二電流，並將上述第一電流以及上述第二電流分流至一接地端。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之雜訊過濾電路，其中上述電流放大電路包括一電流鏡，以
及上述第二電流為上述第一電流的倍數。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之雜訊過濾電路，其中上述解耦合單元更包括一電容，耦接
於上述積體電路之上述電源接合墊以及上述電流放大電路之間。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之雜訊過濾電路，其中上 述二極體係以從上述積體電路之上
述電源接合墊至上述電容或是從上述電容至上述電流放大電路之順向導通方向連接，其

中上述電容以及上述二極體之上述接面電容形成上述解耦合電容。

6.　如申請專利範圍第 4項所述之雜訊過濾電路，其中上述二極體係以從上述積體電路之上
述電源接合墊至上述電容或是從上述電容至上述電流放大電路之反向導通方向連接，其

中上述電容以及上述二極體之上述接面電容形成上述解耦合電容。
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7.　如申請專利範圍第 4項所述之雜訊過濾電路，其中上述二極體係以從上述積體電路之上
述電源接合墊至上述電容或是從上述電容至上述電流放大電路之順向導通方向連接。

8.　如申請專利範圍第 4項所述之雜訊過濾電路，其中上述二極體係以從上述積體電路之上
述電源接合墊至上述電容或是從上述電容至上述電流放大電路之反向導通方向連接。

9.　一種積體電路，包括：一電源接合墊；一核心電路；一雜訊過濾電路，耦接於上述電源
接合墊以及上述核心電路之間，包括：一解耦合單元，耦接於上述電源接合墊，用以相

應於上述電源接合墊的來自一靜電放電事件之一瞬變電壓，而產生一第一電流；以及 一
電流放大電路，耦接於上述解耦合單元以及上述電源接合墊，用以根據上述第一電流，

從上述電源接合墊汲取出一第二電流，其中上述解耦合單元包括至少一二極體，其中上

述二極體之一接面電容形成一解耦合電容，用以解耦合位於上述積體電路之上述電源接

合墊的上述瞬變電壓。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之積體電路，其中於上述靜電放電事件中，相應於位於上述
電源接合墊的上述瞬變電壓，上述電流放大電路放大上述第一電流以得到上述第二電

流，並將上述第一電流以及上述第二電流分流至一接地端。

11.   如申請專利範圍第 9項所述之積體電路，其中上述電流放大電路包括一電流鏡，以及上
述第二電流為上述第一電流的倍數。

12.   如申請專利範圍第 9項所述之積體電路，其中上述解耦合單元更包括一電容，耦接於上
述電源接合墊以及上述電流放大電路之間。

13.   如申請專利範圍第 12項所述之積體電路，其中上述二極體係以從上述電源接合墊至上述
電容或是從上述電容至上述電流放大電路之順向導通方向連接，其中上述電容以及上述

二極體之上述接面電容形成上述解耦合電容。

14.   如申請專利範圍第 12項所述之積體電路，其中上述二極體係以從上述電源接合墊至上述
電容或是從上述電容至上述電流放大電路之反向導通方向連接，其中上述電容以及上述

二極體之上述接面電容形成上述解耦合電容。

15.   如申請專利範圍第 12項所述之積體電路，其中上述二極體係以從上述電源接合墊至上述
電容或是從上述電容至上述電流放大電路之順向導通方向連接。

16.   如申請專利範圍第 12項所述之積體電路，其中上述二極體係以從上述電源接合墊至上述
電容或是從上述電容至上述電流放大電路之反向導通方向連接。

圖式簡單說明

第 1A圖-第 1D圖係分別顯示傳統雜訊過濾電路；
第 2圖係顯示根據本發明一實施例所述之積體電路；
第 3圖係顯示根據本發明一實施例所述之雜訊過濾電路；
第 4圖係顯示透過使用欠阻尼之弦波電壓源來模擬第 3圖在系統級之靜電放電瞬變下的

示意圖；以及

第 5A圖-第 5D圖係分別係顯示根據本發明其他實施例所述之雜訊過濾電路。
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